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Изобретение относится к радио­
электронной технике к мохет быть 
ислольэоаано в производстве высоко­
частотных термостабильных .керамичес­
ких конденсаторов с повышенной удель­
ной емкостью.

В настоящее время для изготовле­
ния различных типов высокочастотных 
конденсаторов стабильных групп по 
ТКЕ широко применяют керамические 
материалы на основе твердых раство­
ров (Са, ‘Za) (Ti, Al)03 с добав­
кой 2,5% глины часовярекой или Ве­
селовской [l] .

Оявако величина диэлектрической 
проницаемости (Е) таких материалов 
С температуркам коэффициентом (ТКЕ) 
04-47- 1(Тетрад—1 , не превышает 40— 
60.

Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому является 
керамический материал ["2), в сос­
тав которого входят следующие компо-

Оксид бария
Оксид висмута 

ет ТК£ Z -47, 1СН

19 ,7 -2 0 ,7  
34 , 1-35,1 
6,2-6,7 

38 ,5 -3 9 ,0

град'^'я €= 93-95
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и не пригоден для изготовления кон­
денсаторов группы МПО.

Цель изобретения - снижение тем­
пературного коэффициента диэлект­
рической проницаемости при сохра-

Укаэанная цель достигается тем, 
что в известный керамический материал, 
для изготовления термостабильных 
конденсаторов, содержащий оксиды ба­
рия, неодима, висмута, титана, до-

юшениц компоне>
Оксид бария 15,7-20,7
Оксид неодима 
Оксид висмута

П р и м е р  1. Для получения 1 кг 
предлагаемого материала, содержащего 
указанные компоненты, берут ик в ниже­
следующем COOT нош*
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МзРя
В±40*
Ti04
При этом поступают с 

разом: в стакан, сиабм
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ческой мешалкой, помещают 4,15 и , 
2,05 м раствора углекислого аммония 
и 2,56 л, 13,4 м раствора аммиака и 
при работающей мешалке вливают че­
рез капельную воронку смесь хлорис­
тых солей титана, бария, неодима, 
самария, висмута со скоростью 
-80 л/ч» Смесь хлористых солей гото­
вят, сливая 2,15 л 2.19 М раствора 
титана четырех-хлористого, 2л дис­
тиллированной воды, 1,29 л 1,035 М 
раствора бария хлористого,0,81 л 
0,996 М раствора самария хлористого 
1,22 л 0,996 Н раствора неодима хло- 
.ристого и 0,25 л 1,084 М раствора 
висмута хлористого,

В конце осаждения pH суспензии
маточном растворе не обнаруживаются; 
ионы титана, бария, самария, нео­
дима и висмута. Затем осадок отде­
ляют от маточного раствора на нутч- 
фильтре, отмывают дистиллированной 
водой от ионов хлора и прокаливают
пои печи при температуре 1150°С в

Полученный продукт размывают 
величины удельной поверхности 7!
образцы и измеряют их электрмче<

Данный состав имеет величину 
диэлектричаскоа п рон ица емос ти. 9 ■
при ТК6 = * 8 -КГ6 градТЧфЬЭ •КГ'1.

П р и м е р 2 .  Для получения 
1 кг материала, содержащего, ве< 

20,7 
17,:Sm-2p3

Н1^рй
TiOa

поступают ^
Данный состав имеет величину 

диэлектрической проницаемости 95 
при ГК 5=*2 -Ю'^град А.(2-3)- КГ* 

П р и м е р З .  Для получения 
1 кг материала, содержащего.

17,0

примеру 1.

2 0 ,'
S ш <2О ̂
Nda0,
Bl0Oj

Данный состав имеет величину 
диэлектрической проницаемости 94 
при ТК€= -12 -10-6 град"1, 2-3)- КГ4

Из полученного материала можно 
5 оформлять заготовки конденсаторов 

любым методом, принятым в керами­
ческой. технологии. Обжиг заготовок! 
может проводиться в интервале 1280- 
1Э60*С.

)0 Как видно из приведенных данных. 
ТКЕ предлагаемого материала состав­
ляет (+2т -12)- 10_6 град-^ что со­
ответствует группе МПО (ноль). Из­
вестный материал имеет ТКв- -47*̂ ’

.. *1 СГ'град"1, что соответствует группе 
* М 47. Получение предлагаемого ма­

териала методом совместного осажде­
ния обеспечивает малый (243)* 
40-'’ при высоком ё«-95 и малом 
ТК*«0.

20 Малое значение тке материала
тавливать термостабильные керами­
ческие конденсаторы группы МПО раз­
личных типов любым методом, принятым 

J5 в керамической технологии.

Формула

Керамический материал для термо- 
стабильных конденсаторов, содержа- 
'щий оксиды бария, неодима,- висмута
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тем, что, с целью снижения темпе­
ратурного коэффициента диэлектри­
ческой проницаемости при сохранении 
ее значений, он дополнительно содер­
жит оксид самария при следующем соот­
ношении компонентов, вес.%:

Оксид бария 
Оксид неодима

Оксид самария

19,7-20,7
17.0- 21,1 
6,0-7,2. 38,0-39,21
14.0- 17,1'

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
К 192050, кл. С 04 В 35/46, 1967.

2. Авторское свидетельство СССР 
» 596557, кл. С 04 В 35/00, 1976,
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